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INTRODUCAO

Nos dias de hoje, as principais fontes
de producdo de energia ainda se baseiam no
uso de combustiveis fésseis para satisfazer
grande parte da demanda. Porém, com a
diminuigdo progressiva das reservas de
combustiveis fosseis, deterioracdo do meio
ambiente e poluicdo, o desenvolvimento de
fontes renovaveis e sustentaveis de energia
tem se tornado cada vez mais importante.

Uma das fontes renovaveis que tem
sido explorada nos ultimos anos é a energia
solar. A energia solar pode ser convertida em
calor, o qual pode ser utilizado em
eletricidade, através do efeito fotovoltaico,
nas células solares.

O tipo de célula solar mais estudado é
a célula solar de perovskita, que inclui
basicamente um composto estruturado de
perovskita, mais comumente baseado em
materiais haletos organico-inorganicos, cuja
formula geral é ABX3 em que A e B séo
cations e X € um anion, geralmente ions
haletos.

METODOLOGIA

Em uma tipica célula solar de
perovskita, a camada ativa (perovskita) é
colocada entre uma camada transportadora de
elétrons (ETL), geralmente TiO2, camada de
perovskita (absorvedora) e uma camada
transportadora de buracos (HTL). Uma das
camadas, HTL ou ETL, é depositada sobre
um eletrocondutor transparente (6xido de
estanho dopado com fldor - FTO), e sobre a
outra camada, é depositado um material
metalico, completando o dispositivo.

Os filmes confeccionados possuem a
camada transportadora de elétrons (TiO2) e a
camada absorvedora (CH3NHzPblz). Como
substrato foi utilizado laminas de vidros com
FTO. Sobre as laminas foi realizada a
primeira deposi¢do com uma solucdo de TiO>
via spin-coating, em seguida os filmes
passaram por tratamento térmico a 450°C por
30 min. Apbés o tratamento térmico,
depositou-se novamente via spin-coating
duas camadas de Pbl> dissolvidos em
dimetilformamida, realizando-se tratamento
térmico a 70°C entre as deposi¢bes. Uma
solucdo de metilaménio de iodo dissolvido
em etanol foi depositado sobre os filmes de
Pbl2, novamente via spin-coating, obtendo-se
a perovskita (CH3NH3sPbls).

Variou-se as  velocidades de
deposicéo do Pbl> em 4000, 3000 e 2000 rpm,
para que fosse estudado seu efeito. Foram
realizadas caracterizagbes morfoldgicas,
optoeletronica e estrutural das amostras

obtidas.

SINTESE DOS RESULTADOS

As primeiras células de perovskita
feitos mostraram que a perovskita sdo
extremamente sensiveis ao oxigénio, devido
a isso, as placas tiveram que ser feitas em
ambientes com atmosfera e umidade
controlados com gas inerte, para evitar sua
degradacéo.

As analises também mostraram que
diferentes rotacGes usadas no spin-coating,
geraram diferentes filmes de TiO2, isso
influenciou na formacdo de cristais de
perovskita, 0 que também influéncia na sua
eficiéncia.



